
Lichtemitteranzeigen VQE 21 bis VQE24 

Die Lichtemitteranzeigen. VQE 21 bis VQE 24 sind grünstrahlende 
ä:%:£gä:ä:l.ge‚ Lichtschachtbauelemente mit Diodenchips auf 

Jede Stelle der VQE 21 bzw. VQE 23 hat eine gemeinsame Katode 
und der VQE 22 bzw. VQE 24 eine gemeinsame Anode. 
Bei der VQE 217 und VQE 22 dient ädie 1, Stelle zur Darstellung 
der Zeichen +, - und der Ziffer 1 sowie eines Dezimalpunktes, 
die 2, Stelle zur Dafstellung der Ziffern von O bis 9 und 
eines Dezimalpunktes. 

Bei der VQE 23 und VQE_24 dient Jed$ Stelle zur Darstellung 
der Ziffern von 0 bis 9 und eines Dezimalpunktes, 

Diese Bauelemente werden zur Anzeige in Geräten und Anlagen 
gesetzt. 

Unter der Annahme einer konstanten Ausfallrate beträgt die. 
Lebensdauererwart bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe- 
tisch mindestens 10” Stunden, 

Kenngrößen bei %, = 25 ° nin. tyDe max, 

Lichtstärke 172)29) 
bei Ip = 10mA GruppeB 1, 230 - 460 \ jucd 

Gruppe C Iv 350 = 700 /ucd 

Gruppe D Iv 520 = 1040 /u.od 

Gruppe 5 I_' 780 = 1560 /u.cd 

— Gruppe F 1, 1170 - - /uod 

va 1)5)6) Lichtstärke- 
verhältnis = 3 Z - 2,0 
bei Iy = 10 mA D in 

Durchlaßgleichspannung”” ; 
bei Ip = 10 mA Ur - 2,0 2,6 7 
Sperrgletcb.stmm” Ü 
bei UR z 6 V IR - ® 100 /u.A 

lenlänge der max, / 
; Xktralen Emission Nar 5591565 975 nm 
Spektrale Strahlungs- ® 
bandbreite 4 7\0, 5 - F 40 nm 

”Lic.hfistärkemessung erfolgt mit einem-Öffnungswinkel von 15° + 3° 
?)1 -Wert gemittelt über 7 Segmente einer Ziffer 
3)(le:r.' typische R-Wert des Dezimalpunktes beträgt 35 % sowie der 
Teilsegmente D'und E23es Pluszeichens 60 -% des '.1’„-Wertes ent- 
sgrechend Anmerkung 

4)5)6)7 Ygiehe Seite 2 
A 
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VQE 21 bis VQE 24 
min, maxX. 

Reduktiofi£eff:l.zä.:gt 
des Durc 1e|] 
bdei An = 25 bis 85r8 —1K - 0,25' . mA/K 

Reduktionskoeffizient 
des re Spitzendmhlaßstmmes M R 
bei = .25 bis 85 °C i T - 1,27 X 

N !Denxperat urkoeffizient 
der rel, Lichtstärke ı& 
dei :ßl 25 bis 85 ”C -TKIv _ 4,0 %/K 

Grenzwerte 
Durchlaßgleichstron’) 
bdei -25 bis 25 % I! - 20 mA 

Spii;z.endurchlaßstrom 7)8) i Ü 
periodjischer o 
bei dı, = =25 bis 25 °C Iypu = 150 mA 

Sperrgleichspannung 
bei ""a. = =25 bis 85 UR - 6 ' Y 

Betriebstemperaturbereich . ""a —25 85 % 
Lagerungstemperaturbereich ""atg =50 50 %i 
für Lagerung bis zu 30 Tagen 

Kennzeichnung 

Stelle der Bauelementekennzeichnung und Anschlußbelegung 
siehe Maßbild, weitere Kennzeichnungen auf der Verpackung 

ijdie Bewertung der Lichtstärke des Dezimalpunktes und der Teil- 
segmente D und E des Pluszeichens erfolgt visuell in Anpassung 
an das Ziffernbild 

5>von Segment zu Segment eines Bauelementes 

6)Segmont'paarungen 2& 4:1 zwischen Ziffern benachbarter 
Bauelementen sind unzulässig 

7)je Segment und je Dezimalpunkt 
8)e £1ms, U= 1 : 10; abweichende Tastverhältnisse nach Ver- 

einbarung mit dem Hersteller 
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VQE 21 bis VQE 24 
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VQE 21 und VQE 22 

Masse: 586 

Standard: TGL 39352 

x7) Anzeigefläche 

)E:Lnaatz der Anzeigen auf Leiterplatten mit metrischem 
Rastermaß ist zulässig 
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VQE 21 bis VQE 24 
Anschlußbele; 

VQE 21 und VQB 22 

Soh1uß- Be1egung?) Boh1uß- Be1egung?) 
Nr, VQ 21 | vQB 22 Nr. VqE 21 | vQB 22 

1 nb 10 G 
2 - 11 A 
3 B 72 L 
4 E e& ; 13 Ba 

2 5‘2 SA2 14 A_‚. 

6 D 75 E 

7 i'% 16 °1 

8 CM 17 D 
9 E, 78 aD 

Anschlußbelegung 

VQE 23 und VQE 24 

Sohzuß- | — Belegung” Sch1uß- | __Belegung 
Nr. VQE 23 | VQE 24 Nr, VQE 23 | VQE 24 

7 C 70 ( 
2 3 11 X 
3 D, 12 F; 

4 &7 en 73 5 
5 Ca CM 14 B 

6 D 75 T, 
7 3, 76 I 
8 Ca 17 &r 
9 H, 18 : 

3’n‘b = nicht belegt, gKX = gemeinsame Katode, gA = gemeinsame Anode 
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VQE 21 bis VQE 24 
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7QE 23 und VQE 24 

Masse: 58 
Standard: TIGL 39352 

x "Anzeigeflache 

z2)Eimaa.t:z der Anzeigen auf Leiterpla.t;ten mit metriachem 
Rasternmaß ist zulässig 
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VQE 21 bis VQE 24 
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VQE 21 bis VQE 24 
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Kennzeichnung - 

8 x 2,54=20,32°2 

VQE 23 und VQE 24 

Masse: 58 

Standard: TGL 39352 

=1) Anzeigefläche 
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X2)ginsatz der Anzeigen auf Leiterplatten mit metrischem 
Rastermaß ist zulässig 
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VQE 21 bis VQE 24 
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_VQE 21 bis VQE 24 
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__ VQE21 bis VQE 24 
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